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Co je to polovodié?
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Izolatory Polovodice Vodice




Krystalova struktura polovodice




Pasové schéma polovodice

20xperioda a

Krystal diamant Si (ze (GaAs
E.(eV) 5.4 1.14 0.67 1.43




Které polovodice jsou vhodné pro fotoniku?

E(foton) = k(elektron ve vod.p.) + §(fonon) = 0: hw = E; £ hS.
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Kvazic¢astice — nosi¢e proudu v polovodici

kvazidastice naboj rychlost
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Co zpusobuiji primési v polovodici?
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Na co lze vyuzit polovodice?

n omezené uplatnéni.

polovodiCu v elektronice (dominuji jsou elektrony) a fotonice (dominantni

y) je zapotiebi prvku, které jsou schopné zajistit nasledujici funkce.

tronika

logické operace, binarni spinace

analogové obvody, zesilovace

> fotonika
prenosové obvody, signal pfenaseny elektrony se prenese na fotony
detektory zareni, zpétna konverze z optického signalu do elektrického signalu

Tyto funkce mohou zajistit strukturované
polovodiCe vyuzivajici p-n prechod nebo
tranzistor.

Case Case Case Case
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P — N prechod ve fotonice

DEPLETION
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Interakce polovodice se zarenim




Konstrukce polovodicové LED diody
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Polovodi¢ovy LASER




Vidkno




LASER - Opticka zpétna vazba




Vyhody LASERuU s heterostrukturou

GoAs
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LASER - oprava elipticity svazku
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